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内容概要

内 容 提 要
半导体发光材料和器件，包括发光二极管、半导体激光器及其材
料，在现代显示技术、光纤通信技术以及其它各种光电子技术领域中，
正起着重要的作用，发展非常迅速，已形成颇具规模的新兴产业.本
书主要论述发光二极管，半导体激光器及其材料的基本特性、发光原
理、制备工艺、测试方法和应用等方面的知识，也介绍了最近的进展。

本书可作为大专院校有关专业的教材。
曾在电子工业部委托复且
大学举办的“半导体发光材料和器件”进修班上采用，效果颇好.也可
供有关方面的科研人员、工程技术人员参考
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